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(54) MÀNG PHÂN CỰC, TẤM PHÂN CỰC VÀ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT MÀNG 
PHÂN CỰC

(57)  Sáng chế đề cập đến màng phân cực có các đặc tính quang học rất tốt và mỏng. Màng 
phân cực theo phương án của sáng chế bao gồm màng nhựa gốc rượu polyvinyl chứa iốt. 
Màng phân cực có hệ số truyền đơn lớp là 43,0% hoặc lớn hơn, và có độ hấp thụ chéo trên 
1μm của độ dày của nó là 0,85 hoặc lớn hơn tại bước sóng bằng 550nm. Sáng chế còn đề 
cập đến tấm phân cực và phương pháp sản xuất màng phân cực.
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